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The results of a study of the effect of illumination on the current-voltage characteristics 

of CdPbS thin films are presented. The current of the illuminated samples is approximately 
10 times higher than the current of the non-illuminated ones due to the generation of addi-
tional electron-hole pairs. 

 
Твёрдые растворы CdPbS − хорошо изученные материалы для микроэлектро-

ники, которые нашли свое применение в различных устройствах: от солнечных 
элементов [1] до детекторов инфракрасного излучения [2] благодаря варьирова-
нию свойств узкозонного PbS за счет введения широкозонного сульфида кадмия 
(Еg = 2.42 эВ). Одним из самых простых и экономичных методов получения тон-
ких пленок CdPbS является метод гидрохимического осаждения, не требующий 
сложного и дорогостоящего оборудования, а возможность легкого изменения со-
става позволяет регулировать структуру, морфологию, и, следовательно, функци-
ональные свойства получаемых покрытий.  

Вольтамперные характеристики (ВАХ) полупроводниковых структур явля-
ются наиболее доступными для экспериментальных исследований и дают цен-
ную информацию об особенностях генерации, рекомбинации и переноса носите-
лей заряда в этих системах. На рисунке 1 показаны вольтамперные характери-
стики полупроводниковых плёнок CdPbS с никелевыми электродами. Регистра-
ция ВАХ проводилась в диапазоне приложенного напряжения 0 до    10 В с шагом 
0.15 мкВ двухзондовым методом как в темноте, так и при освещении пучком 
света от симулятора солнечного излучения Zolix GLORIA-X500A в стандартных 
условиях: спектр AM1.5G, освещённость 100 мВт/см2, температура 298 K.   
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Линейный вид полученных зависимостей, проходящих через начало коорди-
нат, говорит об омическом механизме проводимости во всём диапазоне прикла-
дываемых напряжений исследуемых образцов. Увеличение силы тока после осве-
щения поверхности плёнок CdPbS говорит о наличии фотопроводимости, кото-
рая обусловлена генерацией дополнительных электронно-дырочных пар, возбуж-
даемых падающим светом [3]. Уменьшение угла наклона ВАХ слоев с ростом со-
держания соли кадмия CdCl2 (0.01 - 0.08 моль/л) в реакционной ванне связано с 
ростом сопротивления полученных слоев от 4.5 до 15 и 18 МОМ, соответственно, 
и, следовательно, уменьшением их электропроводности.   

 
Рис. 1. Вольтамперные характеристики, снятые без освещения (1,2,3) и при спек-

тре AM1.5G (1',2',3'), пленок CdPbS, полученных из реакционной смеси, содержащей 
[Pb(СН3СОО)2] = 0.04 моль/л и различные концентрации [CdCl2], моль/л: 1,1' – 0.01; 

2,2' – 0.04; 3,3' – 0.08 
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